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PLANO DE DISCIPLINA
IDENTIFICACAO

CURSO: Tecnologia em Automacéo Industrial

DISCIPLINA: Circuitos Eletronicos Anal6gicos | CODIGO DA DISCIPLINA: 23

PRE-REQUISITO: Eletricidade

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatéria [X] Optativa[ ] Eletiva [ ] | SEMESTRE: 2°

CARGA HORARIA

TEORICA: 60 Horas PRATICA: 23 Horas | EaD: Néo

CARGA HORARIA SEMANAL: 5 Horas/aulas CARGA HORARIA TOTAL: 83 Horas

DOCENTE RESPONSAVEL:

EMENTA

Fendbmenos de Transporte em Semicondutores: Mobilidade e condutividade; Elétrons e lacunas em um
Semicondutor Intrinseco; Impurezas doadoras e aceitadoras; Densidade de carga em um semicondutor;
Propriedades elétricas do Ge e do Si; Efeito Hall. Diodo: Jun¢do p-n em circuito aberto; Jungdo p-n como um
retificador; Componentes de corrente em um diodo; Diodo Zenner; Diodos Emissores de luz (LED). Retificacéo
de meia onda; Retificacdo de onda completa. Transistor: Transistor de juncdo; Componentes de corrente de um
transistor; O transistor como amplificador; Configuracdo base comum; Configuracdo emissor comum; Regido de
corte em emissor comum; Regido de saturacdo em emissor comum; Circuitos amplificadores. Fototransistor.
Transistor de Efeito de Campo (FET). Amplificadores Operacionais.

OBJETIVOS

Geral:
e Apresentar os principais componentes utilizados no campo da eletronica analdgica e suas potencialidades.

Especificos:

¢ Desenvolver conhecimentos basicos relacionados a projetos de circuitos eletronicos analogicos.
Classificar os elementos semicondutores de acordo com o seu emprego.

Apresentar circuitos que utilizam transistores bipolares e de efeito de campo.

Analisar, projetar, montar e testar circuitos eletronicos em laboratério.

CONTEUDO PROGRAMATICO

UNIDADE 1 - Fendmenos de Transporte em Semicondutores 20 Horas
1.1. Mobilidade e condutividade

1.2. Elétrons e lacunas em um Semicondutor Intrinseco

1.3. Impurezas doadoras e aceitadoras

1.4. Densidade de carga em um semicondutor

1.5. Propriedades elétricas do Ge e do Si

1.6. Efeito Hall

UNIDADE 2 - Diodo 17 Horas
2.1. Juncdo p-n em circuito aberto

2.2. Juncdo p-n como um retificador

2.3. Componentes de corrente em um diodo

2.4. Diodo Zenner

2.5. Diodos Emissores de luz (LED)

UNIDADE 3 — Retificagéo 10 Horas
3.1. Retificagdo de meia onda
3.2. Retificagdo de onda completa

UNIDADE 4 — Transistor 20 Horas
4.1. Transistor de juncdo

4.2. Componentes de corrente de um transistor

4.3. O transistor como amplificador

4.4. Configuracdo base comum
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4.5. Configuragdo emissor comum

4.6. Regido de corte em emissor comum

4.7. Regido de saturacdo em emissor comum
4.8. Circuitos amplificadores.

4.9. Fototransistor

4.10. Transistor de Efeito de Campo (FET)

UNIDADE 5 - Amplificadores Operacionais 16 Horas
5.1. ConsideracGes gerais

5.2. Circuito amplificador diferencial

5.3. Amplificadores bésicos

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas utilizando os recursos didaticos; aulas praticas em laboratérios; Aulas para tirar ddvidas das
listas de exercicios.

RECURSOS DIDATICOS

[X] Quadro [ ]Equipamento de Som

[X] Projetor [X] Laboratério

[ ] Videos/DVDs [X] Softwares: MultiSim e Circuit Maker
[ ] Periddicos/Livros/Revistas/Links [ 1 Outros

CRITERIOS DE AVALIACAO

Provas escritas. Pesquisa individual e listas de exercicios. Avaliagdo continua de laboratorio.

12 Avaliacdo apds o término da Unidade 2.
22 Avaliacéo ap6s o término da Unidade 5.
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